Maria Loredana Necsoi, studentd la INGINERIE ECONOMICA
INDUSTRIALA, Facultatea de Mecanica si Tehnologie (FMT) din Pitesti

Profilul meu profesional a inceput in anul 2004, cand am
inceput Liceul Teoretic Costesti, profilul Stiinte ale Naturii. Am
ales acest profil deoarece avea deschidere catre mai multe

specializari pentru o facultate. In liceu am efectuat voluntariat

pentru copii cu dizabilitati de la Scoala Speciala Costesti.

Acum sunt studenta in anul IV la Facultatea de Mecanica si Tehnologie, specializarea
INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA.

Am desfasurat un intership la firma GFin departamentul Achizitii, in vara anului 2019.

Am avut si un stagiu de practicd la firma Leoni in departamentul DEBITARE. In
cadrul locului de stagiu la firma LLEONI, am avut diverse activitati: ajutor la realizarea
etichetelor pentru departamentul Debitare, aplicarea etichetelor 1in sectie, analiza
documentatiei din locurile de muncd “Sudare cu Ultrasunete” pentru a putea vedea dacd sunt
actualizate, calcularea necesarului de componente si cutii dupa indrumarea inginerului,
aducerea tuturor cutiilor conforme locurilor de munca, cronometrarea timpilor pentru
efectuarea noului target, analiza pentru efectuarea auditului de catre departamentul LIPS
pentru aplicarea metodei 55, ajutor la ordinea in departamentul DEBITARE cand a fost
auditul de la DACIA, efectuarea graficelor si tabelelor pentru fiecare sectie, pentru ERORILIE
208, efectuarea graficelor KOSU.

Beneficiul profesional obtinut consta in special in experienta pe care am dobandit-o la
acest loc de munca. Nu mai exista temere la interviuri, deoarece am vazut cum se desfasoara si
datorita stapanirii informatiile dobandite in facultate, mai ales in cadrul disciplinei
Managementul Resurselor Umane, cu S. 1. ing. dr. ec. Ancuta Mihaela Balteanu. Am invatat
cum sa fac o evaluare 5S, cum sa aranjez documentele in posturi, deoarece am asistat si la
cateva sedinte am vazut cum se pun problemele majore pentru departamentul Debitare, si in

special, am invatat procesul de Sudare cu ultrasunete.




